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Przedmiotem wynalazku jest przejScie mikrofa-
lowe z linii wspé6losiowej, na symetryczng linig
paskowa, zagieta pod katem 30°.

Zagiecia linii paskowej symetrycznej pod katem
30° stosowane sg w symetryzowanych cyrkulato-
rach ferrytowych na linii paskowej, utworzonych
z cyrkulatoré6w typu Y przez zagiecie dwé6ch spo-
$réd trzech ramion pod katem 30°. Wyjscia cyrku-
latoréw stanowig zwykle gniazda wspélosiowe i w
zwigzku z tym stosowane sg dopasowane przejScia
z linii paskowej symetrycznej na linie wspoélosio-
wa o impedancji Zo, = 50 Q.

W dotychczasowych rozwigzaniach stosowano od-
dzielne przejScie z linii paskowej symetrycznej na
linie wspoélosiowsa, oraz oddzielne zagiecie linii
paskowej pod katem 30° skokowe lub piynne.
Obydwa elementy wprowadzajg niezalezne niejed-
norodnosci, ktére musza byé lgcznie skompenso-
wane.

Celem wynalazku jest sprowadzenie linii pas-
kowej symetrycznej zagietej pod katem 30° oraz
przejécia z linii paskowej na linie wspoélosiows,
do tej samej plaszczyzny przekroju poprzecznego
linii, przy zapewnieniu dopasowania.

Wedlug wynalazku sprowadzenie linii paskowej
symetrycznej i linii wspélosiowej, do wspélnej pla-
szczyzny przekroju zostalo osiggniete przez spro-
wadzenie punktu przeciecia, osi symetrii przewo-
du - wewnetrznego linii wspélosiowej i osi symetrii
przewodu wewnetrznego linii paskowej, do wspo-
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mnianej wspé6lnej plaszczyzny polaczenia linii.
W celu kompensacji pojemnos$ci wystepujgcej mie-
dzy paskiem i ekranem linii wspoélosiowej, krawedz
paska po stronie wewnetrznej zagiecia wykonano
w postaci sko$nego §ciecia, ktére to Sciecie wraz
z plaszczyzna polgczenia obydwu linii tworzg sko$-
ng szczeling, wprowadzajgcg nieciggto§é o charak-
terze indukcyjnym, kompensujacg wspomniang po-
jemno$§é. Natomiast krawedZ paska po stronie ze-
wnetrznej zagiecia zostala S$cieta prostopadle do
ptaszczyzny potgczenia obydwu linii, w celu za-
pewnienia izolacji elektrycznej paska od ekranu
linii wsp6losiowej.

Zastosowanie opisanej w projekcie konstrukcji
przejScia umozliwia zmniejszenie wymiaréw syme-
trycznych cyrkulatoréw tréjramiennych oraz cyr-
kulatoréw czteroramiennych zbudowanych z cyr-

- kulator6w tréjramiennych polgczonych kaskadowo.

PrzejScie moze byé réwniez stosowane w innych
podzespotach mikrofalowych zbudowanych na li-
niach paskowych.

PrzejScie wedlug wynalazku jest przedstawione
w przykladzie wykonania na rysunku na ktérym
fig. 1 i 2 przedstawiajg przejsScie od strony czolo-
wej i bocznej. Na fig. 1 i 2 cyfry 1, 2, 3 oznaczajg
odpowiednie elementy linii wspo6losiowej — prze-
wod zewnetrzny (ekran), dielektryk i przewdéd we-
wnetrzny. Natomiast cyfry 4 i 5 odnosza sie do
linii paskowej i oznaczaja w kolejnoSci przewéd
wewnetrzny (pasek) i przewdd zewnetrzny (ekran).
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Kat miedzy osig symetrii linii wsp6losiowej i osig
symetrii paska wynosi 30°, O§ symetrii przewodu
wewnetrznego 3 linii wspé6losiowej i o§ symetrii
przewodu wewnetrznego 4 linii paskowej przeci-
naja sie w plaszczyZnie 8 polgczenia obu linii, pod
katem 30°. KrawedZ paska po stronie zewnetrznej
zagiecia, oznaczona cyfra 7 zostala Scieta prosto-
padle do plaszczyzny 8 polgczenia linii paskowej
z liniag wspélosiowa, w celu zapewnienia izolacji
elektrycznej paska od ekranu linii wspétosiowej.
KrawedZ paska lezaca w plaszczyznie 8 przylega
Scifle do dielektryka -2. Odleglo§é P, krawedzi §cie-
cia 7 od osi symetrii linii wspélosiowej jest mniej-
sza od polowy S§$rednicy wewnetrznej przewodu
zewnetrznego 1 linii wspoélosiowej i wieksza od
Srednicy przewodu wewnetrznego 3 linii wspo6l-
osiowej. .

Kompensacje nieciggloici zwigzanej z pojémno-
Scig istniejagca miedzy przewodem wewnetrznym
symetrycznej- linii paskowej i- korpusem gniazda

wspoltosiowego uzyskano przez uksztattowanie kon- )

céwki przewodu wewnetrznego linii paskowej.
KrawedZ 6 paska po stronie wewnetrznej zagie-

cia ma ksztatt skoénego Sciecia, ktérego przediu-

zenie przechodzi przez punkt przeciecia osi syme-

trii obydwu potgczonych linii.

- 'Miedzy krawedzig 6 paska 4 i plaszczyzng 8 po-

1gczenia obydwu linii wystepuje skoéna szczelina,

ktéra wprowadza nieciaglo§é o charakterze induk-

cyjnym. Niecigglo§¢é ta kompensuje pojemno$é
istniejaca miedzy paskiem i ekranem linii wspéi-
osiowej. Maksymalny wymiar szczeliny S zawiera
si¢ w granicach od 4t do 5t, gdzie t jest gruboscig
paska.

Opisane . przejscie, zastosowano do polgczenia li-
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nii wspélosiowej o wymiarach: D = 10,16 mm,
i d = 3,17 mm, oraz linii paskowej o wymiarach:
W =98mm, b =178 mmit = 05 mm, gdzie
uzyskano wspotezynnik fali stojgcej WFS << 1,08
w zakresie czestotliwo$ci od 0 do 4 GHz.

Zastrzezenia patentowe

1. Przej$cie mikrofalowe z linii wspélosiowej na
symetryczng linie paskowg zagietg pod katem 30°
znamienne tym, ze linia wspélosiowa i linie pas-
kowa s3 zlaczone tak, ze of§ symetrii przewodu
wewnetrznego (3) linii wspétosiowej i 0§ symetrii
przewodu wewnetrznego (4) linii paskowej prze-
cinajg sie w plaszczyZnie (8) polgczenia obu linii
pod katem 30°. . S

2. PrzejScie wedlug zastrz. 1 znamienne tym, ze
zakoficzenie przewodu wewnetrznego (4) linii pas-
kowej po stronie zewnetrznej zagiecia ma ksztalt
prostego S$ciecia- (7) prostopadiego do plaszczy-
zny (8).

3. Przejscie wedlug zastrz. 1 i 2 znamienne tym,
ze odleglo§é (P) krawedzi Sciecia (7) od osi symetrii
linii wspotosiowej jest mniejsza od polowy Sredni-
cy wewnetrznej przewodu zewnetrznego (1) linii
wspblosiowej i wieksza od $rednicy przewodu we-
wnetrznego (3) linii wspélosiowej.

4. Przejscie wedlug zastrz. 1 — 3 znamienne {ym,
ze. wymiar szczeliny (S) zawarty jest w granicach
od 4 t do 5 t, gdzie t jest gruboscia paska.

5. PrzejScie wedlug =zastrz. 1 4 znamienne
tym, ze zakonczenie przewodu wewnetrznego (3)
linii wsp6tosiowej przenika do obszaru linii pasko-
wej na gleboko$§é nie wigkszg od Srednicy przewodu
wewnetrznego (3).

‘W.D.Kart. C/1097/71, A4, 240 + 15
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